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Vorwort

Um unsere Kunden unverziglich mit detaillierten technischen Unterlagen zum Thema
~Schottky-Gleichrichterdioden und Module* zu versorgen, haben wir uns entschlossen, eine
vorlaufige Ausgabe zu produzieren. Am endgultigen Datenbuch wird gearbeitet.

Herausgegeben von
Siemens AG, Bereich Bauelemente, BalanstraBe 73, 8000 Miinchen 80.

Mit den Angaben in diesem Buch werden die Bauelemente spezifiziert, nicht Eigenschaften zu-
gesichert. FUr die angegebenen Schaltungen, Beschreibungen und Tabellen wird keine Gewahr
bezlglich der Freiheit von Rechten Dritter Gbernommen. Liefermoglichkeiten und technischen
Anderungen vorbehalten.

Fragen Uber Technik, Preise und Lieferméglichkeiten richten Sie bitte an unsere Zweignieder-
lassungen in der Bundesrepublik Deutschland, Abteilung VB, oder an unsere Landesgesell-
schaften im Ausland (siehe Geschéftsstellenverzeichnis).
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Typeniibersicht

Ausfiihrung Typ Teav VRRM VE (max) | Bestell.-Nr. Seite
A v v
Gleichrichterdioden
BYS 2145 10 45 055 C67047—Z1339—A1 | 16
¥ @ BYS21-90 10 90 0,90 C67047—Z1339—-A2 | 18
~q V¥ BYS22-45 17 45 055 C67047—Z1348—A1 | 20
'V © BYS22_90 20 90 0,90 C67047—Z1348—A2 | 22
N BYS26-45 30 45 0,55 C67047—21325—A1 | 29
| ® BYS26-90 30 9 0,80 C67047-21325—A2 | 31
¥ BYS27-45 50 45 0,55 C67047—Z1346—A1 | 34
N BYS24-45 8.0 45 0,55 C67047—-Z1340—A1 | 24
ﬁ V¥ @ BYS24-90 10 90 0,90 C67047—-Z1340—A2 | 26
~ BYS28-45 25 45 0,55 C67047—Z1341—A1 | 37
! ' ' ¥ @ BYS28-90 25 90 0,90 C67047-21341—A2 | 39
N BYsS42 60 45 0,47 C67047—-Z1332—A1 | 49
== BYS 79 30 60 0,74 C 67 047 —Z 3127 - A1 60
' BYS 80 30 50 0,74 C67047—-23127—A2 | 60
~ BYST5 15 45 0,55 C67047-Z1318—A1 | 14
N BYS3 30 45 0,55 C67047—-Z1319—A1 | 42
BYS 31 30 60 0,68 C67047-23125—A1 | 44
BYS 32 30 50 0,68 C67047-23125—A2 | 44
? N B8YS41 30 45 0,55 C67047—-21330—A1 | 47
n ® BYS50 60 45 0,58 C67047—-21332—A1 | 51
E| - 5vs51 60 45 0,60 C67047—21331—A1 | 53
I Bysn 80 60 073 C67047—23126—A1 | 55
BYS 72 80 50 073 C67047—-23126—A2 | 55
- BYS76 75 45 074 C67047—21334—A1 | 58
Ausfiihrung Typ e (DC) VRRM Vg Bestell-Nr. Seite
A v v
Module
¥ BYS 9840 60 40 0,70 C67067—-23006—A81 | 78
B-E ¥ BYS98-45 60 45 0,70 C67067—-23006—A82 | 78
I ¥ BYS 9850 60 50 0,70 C67067—23006—A83 | 78
W BYS94 120 50 0,89 C67067—23006—A2 | 68
BYS 95— 40 120 40 0,89 C67067—23006—A51 | 71
e BYS 95— 45 120 45 0,89 C67067—23006—A52 | 71
BYS 95— 50 120 50 0,89 C67067—23006—A53 | 71
W BYS92_ 40 160 40 074 C67067-23006—A21 | 64
E-B ¥ BYS92—45 160 45 074 C67067—23006—A22 | 64
gog ¥ BYS92-50 160 50 074 C67067—23006—A23 | 64
m BYS9% 200 50 0,80 C67067-23006—A4 | 74
BYS 97— 40 200 40 0,80 C67067—23006—A71 | 75
BYS 9745 200 45 0,80 C67067—23006—A72 | 75
ey BYS 97— 50 200 50 0,80 C67067—23006—A73 | 75
¥ BYS93—40 300 40 078 C67067—23006—A31 | 66
¥ BYS93_45 300 45 078 C67067—23006—A32 | 66
¥ BYS93-50 300 50 078 C67067—23006—A33 | 66

V¥ Neu " Vorzugswert, ab SBS-Lager lieferbar

B Nicht fir Neuentwicklung

@ In Vorbereitung.




Technische Angaben

Technologie und Aufbau

Technologisch sind Schottky-*)Dioden so aufgebaut, daB statt des bei Ublichen Gleichrichter-
Dioden vorhandenen PN-Uberganges ein Metall-Halbleiter-Kontakt als Sperrschicht wirkt.

Die unterschiedliche Austrittsarbeit der Elektronen aus dem Halbleiter und dem Metall erzeugt
die tragerverarmte Randschicht im Halbleiter. Gegeniiber der Diode mit PN-Ubergang ergibt
sich keine Tragheit beim Umschalten von DurchlaB- in Sperrrichtung. Die Sperrverzdégerungs-
zeit geht deshalb gegen null und ist vernachléssigbar. Daher auch der Einsatz von Schottky-
Dioden fiir hdchste Frequenzen.

Ein modernes Herstellverfahren aus der MOS- und Bipolartechnik sichert einen zuverlassigen
Betrieb bei Sperrschichttemperaturen bis + 175°C. Der schematische Aufbau ist aus nachste-
hendem Bild erkennbar. Als Sperrschichtmetalle werden entsprechend den gewlnschten elek-
trischen Eigenschaften verschiedene Metalle wie Wolfram, Molybdan oder Platin verwendet. Die
eigentliche Sperrschicht der Gleichrichterdiode befindet sich zwischen dem N-dotierten Sili-
zium und den Sperrschichtmetallen (Anodenseite). Die Rickseite des Halbleiters ist starker N-
dotiert, um einen guten, niederohmigen Kontakt zur Kathodenmetallisierung zu erméglichen.
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Schematischer Aufbau der Schottky-Gleichrichterdiode. Der Guard-Ring ist eine ringférmige
P-Diffusion im Ubergangsgebiet zwischen N-Substrat und den Sperrschichtmetallen.
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Sperrspannung ist der integrierte Gua d- ng Der Schutzrlng W|rd durch eine emfache P lefu-
sion gebildet. Er liegt parallel zum Schottky-Kontakt und weist Avalanche-Durchbruchseigen-
schaften auf. Eine in Sperrichtung ansteigende Spannung féllt in der Ubergangszone zuneh-
mend am Guard-Ring ab. Es entsteht eine Spannungsbegrenzung, die vergleichbar ist mit der
Wirkung einer parallelgeschalteten Z-Diode. Dabei wird die gegen Uberspannung empfindliche
Metall-Halbleiter-Struktur des eigentlichen Gleichrichters mit einem ausreichenden Sicherheits-
abstand geschutzt.

sch rhéhung
r

*) Benannt nach dem Physiker Walter Schottky, der seine Industrie-Erfahrung in den Forschungslabors der Siemens AG sam-
melte.



Prinzipsperrkennlinie

Guard-Ring-
Verlustleistung

Ubergangszone

Sperrschicht-
verlustleistung

}

_’VR

Der Guard-Ring zeigt Avalanchecharakteristik und wirkt spannungsbegrenzend. In der Uber-
gangszone verlagert sich die Spannung zum Guard-Ring hin und schutzt die Diode.

Besondere Merkmale

Gegenuber konventionellen Dioden zeichnen sich Schottky-Dioden durch folgende Eigenschaf-
ten aus:

Kirzere Sperrverzégerungszeiten und damit hohe Schaltgeschwindigkeiten

Kleine DurchlaBspannungen

Erhdhte Sperrspannungen

Erhohte Sperrschichttemperaturen

Guard-Ring

Einsatzmdglichkeiten

Schottky-Dioden haben wie erwédhnt u. a. geringe DurchlaBverluste, damit einen hohen Wir-
kungsgrad und eignen sich deshalb besonders flr Schaltungen des unteren Spannungsberei-
ches bis 15 V, z. B. werden in Schaltnetzteilen neben Netzgleichrichtern auch Dioden zur
Gleichrichtung der hochfrequenten Sekundarspannung bendtigt. In Sekundargleichrichtern
kdénnen wegen der hohen Schaltfrequenz bis 20 kHz keine normalen Dioden eingesetzt werden.
Schottky-Dioden haben eine besonders kleine Sperrverzégerungszeit, t,. 0,1 us bis 0,5 us und
erlauben je nach Stromkurvenform Schaltfrequenzen von 20 kHz bis 100 kHz. Sie eignen sich
somit besonders fiir diese Anwendungen.

Einsatzbereiche

@® MeB-, Steuer- und Regeltechnik
® Nachrichtentechnik

@® Datentechnik

@ Leistungselektronik
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Schaltbeispiel: Gegentakt-Schaltnetzteil (Auszug)
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Gleichrichterdioden




BYS 15

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 15 A ¢ 11 max je—
Applikation vorwiegend fiir den Einsatz in getakteten *]3'5[‘
Niedervolt-Stromversorgungen und ¢2 —
DC/DC-Wandlern L
Ausfilhrung Metallgehduse vernickelt, I cg,
nach DIN 41 885 o
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring
Anschliisse Kathodengewinde M5, Anoden-Ldtose swit | | E
Polaritat Gehéuse 2 Kathode
M5
Typ Bestellnummer Verm Viasm
BYS 15 C 67 047-Z 1318-A1 45V 48V
Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Veapm 45V
StoBspitzensperrspannung Vesm 48V
Dauergrenzstrom leay 15A Tc=118°C
StoBstromgrenzwert Tesm 300 A Sinushalbwelle, 50 Hz
StoBstromverlustleistung Pam 800 W
Kenndaten
Sperrstrom (max.) /g 85 mA Tc=125°C, Vg =35V
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,55V le = 15 A,
Sperrschichtkapazitat C 100 pF Ve=5YV,
Thermische Werte
Betriebstemperatur T; —40° C ... +150° C
Lagertemperatur Teig —40° C... +150° C
Warmewiderstand Ry  20K/W
Mechanische Werte
Gewicht G ~55¢
Kriechstrecke 3 mm
Feuchteklasse C nach DIN 40040
Anzugsdrehmoment My 1,5Nm Montage auf Kuhlkorper
2,0 Nm mit Mutter

14



BYS 15

DurchlaBkennlinien /p = f (VE)
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BYS 21-45

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 1,0 A

Applikation vorwiegend fir den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und
DC/DC-Wandlern

Kathode S} i
Ausfithrung Kunststoff umpreBt
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring Lzsmn s stmn Al ’
Anschliisse axiale Drahtanschliusse

=
=
©

Polaritat Farbring & Kathode

Typ Bestellnummer VRrm Vasm

BYS 21-45 C 67 047-Z 1339-A1 45V 48V

Maximale Grenzdaten MesB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Varm 45V

StoBspitzensperrspannung Vesm 48V

Dauergrenzstrom leav 10A T, =125°C, Vg = 32V
StoBstromgrenzwert /Esm 50 A Sinushalbwetie, 50 Hz
StoBstromverlustleistung Pam 80w

Kenndaten

Sperrstrom (max.) Ig 5mA Vg =45V
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,55V Ig=1A, Tj =25°C
Sperrschichtkapazitat C 80 pF Ve=5V,T;=25°C

Thermische Werte

Betriebstemperatur T —40° C... +150° C
Lagertemperatur Tsig —40° C ... +150° C
Wiarmewiderstand Ryua 20K/W

16



BYS 21-45

DurchlaBkennlinien /g = f (V) Sperrstrom /g = f (V)
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BYS 21-90

Spitzensperrspannung 90 V; Dauergrenzstrom 1,0 A

Applikation vorwiegend fir den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und "
DC/DC-Wandlern Kathode © °

Ausfilhrung  Kunststoff umpreBt L 41 Te
Tablette Silizium diffundiert, Schutzring Zmin —= 5 25min

Anschliisse axiale Drahtanschlisse
Polaritat Farbring 2 Kathode

Typ Bestellnummer VRRMm Vawm
BYS 21-90 C 67 047-Z 1339-A2 0V NV

Maximale Grenzdaten MeB- u.
Spitzensperrspannung Vepm 90V

Scheitelsperrspannung Vewm 90V

Dauergrenzstrom leav 10A 5° C,Vg = 90V
StoBstromgrenzwert Tesm shalbwelle, 50 Hz

30 A

Kenndaten
Sperrstrom (max.) Vg =90V

DurchlaBspannung (max.) le=10AT;= 25° C

Thermische Werte
.. +125° C
.. +125° C

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

18



BYS 21-90

DurchiaBkennlinien igp=f (VE)
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BYS 22-45

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 1,7 A

Applikation

vorwiegend fir den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und

DC/DC-Wandlern Kathode

N L0
Ausfiihrung Kunststoff umpreBt T i =)
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring ) Is
Anschliisse axiale AnschluBdrahte =-25min = 7,5 F=-25min-=]
Polaritat Farbring 2 Kathode
Typ Bestellnummer VRrm VRsm
BYS 22-45 C 67 047-Z 1348-A1 45V 48V

Maximale Grenzdaten

Spitzensperrspannung Vierm
StoBspitzensperrspannung VRsm
Dauergrenzstrom leav
StoBstromgrenzwert Tesm
Kenndaten

Sperrstrom (max.) /g
DurchlaBspannung (max.) Ve

Thermische Werte

Betriebstemperatur T;

Lagertemperatur Tstg

Mechanische Werte

Gewicht

Feuchteklasse

20

45V
48 V
1,7A
100 A

5,0 mA
0,55V

—40° C
—40° C

ca.1,2g

MeB- u. Nebenbedingungen

To = 25° C, Sinuswelle

Sinuswelle, 50 Hz

Vg =45V
Ie =20A,T,;25°C

.. +125° C
.. +125° C

nach DIN 40040



BYS 22-45

Dauergrenzstrom leay = f (Ta)
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BYS 22-90

Spitzensperrspannung 90 V; Dauergrenzstrom 2,0 A

Applikation vorwiegend flir den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und Kathod
DC/DC-Wandlern oce

@40
Ausfithrung Kunststoff umpreBt —

Tablette Silizium, diffundiert L R)
25min = 7,5 =—25min-=

.
?038

Anschliilsse Drahtanschliusse
Polaritat Farbring & Kathode

Typ Bestellnummer VRrM Vawm

BYS 22-90 C 67 047-Z 1348-A2 0V N0V

Maximale Grenzdaten MeB- u. Nehgdhedihgungen
Spitzensperrspannung Varm 90V Wy,
Scheitelsperrspannung Vawm 90V

Ta

Dauergrenzstrom Ieav 20A A=.25° C, Vg =90V

Rechteckhalbwelle
StoBstromgrenzwert lesy B0 A . Sinushalbwelle, 50 Hz
Kenndaten

Sperrstrom (max.) Vg =90V

DurchlaBspannung (max.) lg=20AT;= 25° C

Thermische Werte

—40° C.. +125° C
—40° C.. +125° C

19 K/W Leiterplatte 20 x 20 x 1,0 mm
AnschluBdrahtlange: 5 mm

Betriebstempera
Lagertemperat
Warmewiderstand

22



BYS 22-90

DurchlaBkennlinien /g = f (V) DurchlaBverlustkennlinien
Ptot = T (/FAV)
Parameter: Stromform

2 — T 1.5
A N / /‘/ | / w( 4 //
- /. / / iy /7
T //
/| /1] y.
/// A — 10_*_‘)\=1g(§z //
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// T

/ 05 F——1— 07/ 4 JFAV —
100 —

11
— 1 — 2 3600wl ——
111 [
5 Wil 0 [ 1]
0 1 v o2 0 1 A 2
% Y
Dauergrenzstrom /ppy = f (Th) Sperrstrom /g = f (VR)
Parameter: Warmeableitung, Stromform
2 T T T 10
N (=10mm mA —— ~a
AL 1 5 //
Teny N | k
10x10mm Cu
|1
! || 10° | <1250 =" =T
SN \ Teny —
A=180° 5 ——1 -
N\ =
FCNK N A120° !
N
1 \\\ng%\ 10— L~
=75 ==
NN s ; =
\ﬂ {\ \ P
\\: Ak 1071500 P
A
V=90V \\ \\\ 5
L — ——=Vy=60V NNy 7550
NRY
0 l 1 l L \\ NN 103 l
0 20 L0 60 80 100 °C 120 0 20 L0 60 80 VvV 100
—T —=h

A
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BYS 24-45

;

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 8,0 A e el

S 132

Applikation vorwiegend fur den Einsatz in getakteten i
Niedervolt-Stromversorgungen und
DC/DC-Wandlern

Ausfithrung Kunststoffgehduse TO 220 AB
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring

64e02

iy
@
==

-
ai——lsﬂu——l

Anschliisse MittelanschluB ist mit dem
Montageflansch leitend verbunden

Polaritat siehe Schaltung

Typ Bestellnummer Varm

BYS 24-45 C 67 047-Z 1340-A1 45V

Maximale Grenzdaten (pro Diode) MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Verm 45V

StoBspitzensperrspannung Vasm 48V

Dauergrenzstrom leav 2x4 A Tc = 104° C, Sinuswelle, 50 Hz
StoBstromgrenzwert Tesm 120 A Sinuswelle, 50 Hz

Kenndaten (pro Diode)
Sperrstrom (max.) /R 5mA Vg =45V
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,55V lg=4ATc=25°C

Thermische Werte

Betriebstemperatur T; —40° C.. +125° C
Lagertemperatur Tsig —40°C.. +125°C
Wérmewiderstand Ruue S0K/W

Mechanische Werte

Gewicht G ca.2g
Schwingfestigkeit 50 m/s? bei 50 Hz
Feuchteklasse F ) nach DIN 40040
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BYS 24-45

DurchlaBkennlinien /g = f (VEg) DurchiaBverlustkennlinien
Ptot = f Urav)

A w
20 6
A R /
fot
10 5 / )
¢ av
5] 77 Y
]
- /4 / i | / >\ ]__FAV*
'/ 60° —
7 /\ Ieay
/ TN
1 — ANNA b ey -
A / 4 /| a7
7= —— 25°C 2—A //'/ 1807 —
03 || ———125% oy |
/ | 7 180°
1 e e
il .
0'10 0.2 04 06 08 10V 0 1 2 3 LA
— —el,,
Maximale Gehdusetemperatur Sperrstrom /g = f (V)
Tc = f(/rav)
Parameter: Stromform
oC mA
130 0 Tj =125°Cmax
T i | —
¢ Ny —_—
—— I, 100 °Cmax =
1 \q\\\ ) —
\ \
0 &Ev\\ SRy 7]
o 1
60[ \ N \
L rglrav
120° AN »
100 - &Ev* /
- A
JSO; 01 25°CtyplL.Z
FAV
90 -180°
-~
0,01
60o 2 4 6 8 A 0 10 20 30 40V
]FAV VR
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BYS 24-90

Spitzensperrspannung 90 V; Dauergrenzstrom 10 A

Applikation vorwiegend fir den Einsatz in getakteten

Niedervolt-Stromversorgungen und
DC/DC-Wandlern

Ausfiihrung  Kunststoffgehduse TO 220 AB

Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring

Anschliisse MittelanschluB ist mit dem
Montageflansch leitend verbunden

Polaritat siehe Schaltung

Typ Bestellnummer VRrm

BYS 24-90 C 67 047-Z 1340-A2 0V

Maximale Grenzdaten (pro Diode)

Spitzensperrspannung Ve 90V
Scheitelsperrspannung Vewm 90V
Dauergrenzstrom leav 2x5 A
StoBstromgrenzwert Tesm

Kenndaten (pro Diode)
Sperrstrom (max.)
DurchlaBspannung (max

Thermische Werte
Betriebstemperat

Lagertemperatd —40° C ...
Warmewiderstand 3,0 K/IW
Mechanische Werte

Gewicht G ca.2g
Schwingfestigkeit 50 m/s?
Feuchteklasse F

26

—40° C ...

MeB- u. Nepiéﬁbedingungen

92° C,
ec eckhalbwelle

8inushalbwelle, 60 Hz

Vg =90V
le = 4A, To=25°C

+125° C
+125° C

bei 50 Hz
nach DIN 40040



BYS 24-90

DurchlaBkennlinien ig = f(VF)
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DurchlaBverlustkennlinien
Ptot = f(VR)
Parameter: Stromform
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BYS 24-90

Sperrstrom /g = f (V) Sperrschichtkapazitat
Cj=1(VR
10° 5
mA
5 —] oF
Iy | T=125°C — G q
—
100 L L] N M
100 ™
s Jl N
| — | 102 \\ ||
— |1 N T
107" ==75°C
5 i 5
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5
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BYS 26-45

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 3,0 A

Applikation vorwiegend fur den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und
DC/DC-Wandlern Kathode

264

Ausfiihrung  Kunststoff umpreBt 212 -0 — ¢
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring

Anschliisse axiale AnschiuBdrahte = mn—— 75 $0min ——=
Polaritat Farbring 2 Kathode

Typ Bestellnummer Verm Vasm

BYS 26-45 C 67 047-Z 1325-A1 45V 48V

Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Vepm 45V

StoBspitzensperrspannung Vesm 48V

Dauergrenzstrom Teav 30A T, =120°C
StoBstromarenzwert lesm 120 A Sinuswelle, 50 Hz
StoBstromverlustleistung Pam 250 W

Kenndaten

Sperrstrom (max.) In 10 mA Vg =45V
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,55V lF=380A, T =25°C
Sperrschichtkapazitat Cj 300 pF Vg =5V, T,=25°C
Thermische Werte

Betriebstemperatur T —40° C ... +125° C

Lagertemperatur Tstg —40° C ... +125° C

Warmewiderstand Ripua 8K/W AnschluBdréhte: 5 mm
Mechanische Werte

Gewicht G ca.12g

Feuchteklasse F nach DIN 40040
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BYS 26-45

DurchiaBkennlinien /g = f (V)

Sperrstrom /g = f (Vg)

i 10 =
| ==
] mA T} =150 °C—]
— |
10! L= — 125 °C|
| Ig —
o 116/ 100°C
- 100 g
5 7/
,//
/ L/ 1
o L ° 107
0 1250// Tj=25°C
10 £ =
£
5 /1 102 T 25°C
T
16" 1078
0 02 04 06 08 10V 12 0 10 20 30 40 v 50
—— v —= Vi
Dauergrenzstrom /pay = f (Ta) Sperrschichtkapazitat Cj = f(VR)
Parameter: Wéarmeableitung, Stromform
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BYS 26-90

Spitzensperrspannung 90 V; Dauergrenzstrom 3,0 A

Applikation vorwiegend fur den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und athod
DC/DC-Wandlern o2

3L 2

264

Ausfiihrung Kunststoff umpreBt
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring e omn—] 75 30mn
Anschliisse axiale AnschluBdrahte

Polaritat Farbring 2 Kathode

Typ Bestellnummer Varm Vawm

BYS 26-90 C 67 047-Z 1325-A2 90V 0V

Maximale Grenzdaten MeB- u. Ne :nbpdfhgungen
Spitzensperrspannung Vermy 90V / o
Scheitelsperrspannung Vawm

Dauergrenzstrom Teav > C
StoBstromgrenzwert lesm welle, 50 Hz
Kenndaten

Sperrstrom (max.) Vg =90V

DurchlaBspannung (max.) Ir = 3,0A, T,=25°C

Thermische Werte
-40° C ... +125° C
—40° C ... +125° C

Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Wérmewiderstand: 12 K/IW AnschluBdrahtlange: 5 mm
Mechani

Gewicht ca.1,2g

Feuchteklasse F nach DIN 40040
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BYS 26-90

DurchlaBkennlinien /g = f (VE)

Piot = f (/FAV)
Parameter: Stromform

DurchlaBverlustkennlinien
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10! A pfa'
Ie Il, Ili / /
5 / 7/ — oc / A
4
Jil4 2 L1 A=180° / /
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[ MJFAV
LY
360°
10" [ l 0 —[ l ‘ I
0 02 04 0,6 038 10 V 1,2 0 1 2 A
— ey
Dauergrenzstrom /pay = f (Ta) Maximale Gehadusetemperatur
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BYS 26-90

D

Ptot = T (VR)
Parameter: Stromform
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BYS 27-45

Spitzensperrspannung 40 V; Dauergrenzstrom 5,0 A

Applikation vorwiegend fiir den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und

DC/DC-Wandlern o o g
Ausfiihrung Kunststoff umpreBt =
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring e 30min—t 75 30 min ——1
Anschliisse axiale AnschluBdréhte
Polaritat Farbring & Kathode
Typ Bestellnummer VRrm Vasm
BYS 27-45 C 67 047-Z 1346-A1 40V 48V
Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Varm 45V
StoBspitzensperrspannung Vesm 48V
Dauergrenzstrom Teav 50A 1',_ = 85? LC,mVR = 40V

Recnieckndipwelie

StoBstromgrenzwert Tesm 140 A Sinushalbwelle, 60 Hz
Kenndaten
Sperrstrom (max.) Ir 5 mA Vg =40V
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,55V Ig = 5A, TJ- =25°C
Sperrschichtkapazitat Ci 300 pF V=5V, T;=25°C

Thermische Werte

Betriebstemperatur 7 —40° C ... +150° C
Lagertemperatur Teg —40° C... +150° C
Wérmewiderstand Ria  12K/W AnschluBdrahtldnge: 5 mm

Mechanische Werte
Gewicht G ca.1,2g
Feuchteklasse F nach DIN 40040
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BYS 27-45

DurchlaBkennlinien ig =1 (VF)

25°C

~
~
NN
~
BEasY

107

——y

Dauergrenzstrom /pay = f
Parameter: Sperrspannung, L = 5 mm

04 0,6 08 VvV 10

z VA

L \AN
Ve=4koV /(4\

TSN

, A

, A

; A

150

DurchlaBverlustkennlinien

Ptot =

f(/rav)
N
, /
2
/|
//
1 /
,/
v
00 1 2 3 L A S
Y

Dauergrenzstrom /pay = f (Tp)
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BYS 27-45

Wirmewiderstande Ay, a = f (Drahtlénge)

= &
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—— Drahtlange

Sperrschichtkapazitat Cj = f(VR)
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Warmewiderstiande
ARinga = f (Kihiflache)
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BYS 28-45

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 25 A

Applikation vorwiegend fir den Einsatz in getakteten o T
Niedervolt-Stromversorgungen und i;NL_ BN :ﬁ
DC/DC-Wandlern = e

] 1

Ausfithrung Kunststoffgehduse TOP3 1{

Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring ol g

Anschiliisse MittelanschluB ist mit dem g 1)
Montageflansch leitend verbunden 545 S B

b 15 f—

Polaritat siehe Schaltung )

‘D—N—I—Kl—n
Typ Bestellnummer VRrM Virsm
BYS 28-45 C 67 047-Z 1341-A1 45V 48V

Maximale Grenzdaten (pro Diode)

Spitzensperrspannung Ve 45V
StoBspitzensperrspannung Vasmy 48V
Dauergrenzstrom Teav 2x125A
StoBstromgrenzwert Tesm 250 A
StoBstromverlustleistung Pgrm 800 W

Kenndaten (pro Diode)

Sperrstrom (max.) In 30 mA
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,55V
Sperrschichtkapazitat o 1000 pF

Thermische Werte

Betriebstemperatur T; —40°C... +125° C
Lagertemperatur Tstg —40°C.. +125°C
Wérmewiderstand Ry 14K/W

Mechanische Werte

Gewicht G ca.53g
50 m/s*
Feuchteklasse F

MeB- u. Nebenbedingungen

Tc=97°C,
Sinuswelle, 50 Hz

Sinuswelle, 50 Hz
T,=25°C

VR = 45V
le=125A, Tc=25°C
Va=5V

bei 50 Hz
nach DIN 40040
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BYS 28-45

DurchlaBkennlinien /g = f (V)
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DurchlaBverlustkennlinien

Ptot = f /FAV)
Parameter: Stromform
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BYS 28-90

Spitzensperrspannung 90 V; Dauergrenzstrom 25 A

Applikation vorwiegend fur den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und
DC/DC-Wandlern

Ausfithrung Kunststoffgehduse TOP3
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring

Anschliisse MittelanschluB ist mit dem
Montageflansch leitend verbunden

- 155max =
- 455
0~ ——{2}—
e ER I
23 YO\ - |
' Ty - Fa
|
|
-1 |
Mz

16 B
. N
! 1123 ! -

| 5455 0
15 B

Polaritat siehe Schaltung
Typ Bestellnummer VRRM
BYS 28-90 C 67 047-Z 1341-A2 POV

Maximale Grenzdaten (pro Diode)

Spitzensperrspannung Veem 90V
Scheitelsperrspannung Vewn 90V
Dauergrenzstrom leav 2x12f

StoBstromgrenzwert Tesm

Kenndaten (pro Diode)
Sperrstrom (max.)
DurchlaBspannung (max.)

Thermische Werte

Betriebstemperatut —40° C... +125° C
—40°C... +125° C

Lagertemperatur

Warmewiderstand 1,2 K/IW

Mechanische Wgrte

Gewicht G ca.53¢g
50 m/s®

Feuchteklasse F

ushalbwelle, 60 Hz

Vq = 90V
Ie = 10A, To = 25°C

bei 50 Hz
nach DIN 40040
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BYS 28-90

DurchlaBkennlinien /g = f (V)
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BYS 28-90

Sperrschichtkapazitat Cj = f(VR) Sperrstrom /g = f (VR)
103 102 T
AN mA !
pF \\ 5 f
C — f
j \\ I T =125°C i
N 1
N 10!
5 3 5 E=T00°C
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BYS 30

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 30 A

Applikation

. . . 55
vorwiegend fur den Einsatz in getakteten 033 *I [

Niedervolt-Stromversorgungen und

DC/DC-Wandlern

Ausfiihrung Metallgehduse, vernickelt Y ’—5\ :E

Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring T T l

Anschliisse Kathodengewinde M6, Anoden-Létése swis T 13

Polaritit  Gehause = Kathode | g

—eiMB l-—

Typ Bestellnummer Veam Vasm

BYS 30 C 67 047-Z 1319-A1 45V 48V

Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen

Spitzensperrspannung Verm 45V

StoBspitzensperrspannung Vasm 48V

Dauergrenzstrom Teav 30A Tc=114°C

StoBstromgrenzwert Iesm 600 A Sinushalbwelle, 50 Hz

StoBstromverlustleistung Pam 1300 W

Kenndaten

Sperrstrom (max.) /g 500 mA T;=125°C, Vp = 35V

DurchlaBspannung (max.) Ve 0,55V /g =30A

Sperrschichtkapazitat Cj 2500 pF Vg =5V

Thermische Werte

Betriebstemperatur T; —40° C ... +150° C

Lagertemperatur Tsg —40° C ... +150° C

Warmewiderstand A  1.0K/W

Mechanische Werte

Gewicht G ca.12g

Schwingfestigkeit 50 m/s?®

Kriechstrecke 3 mm

Feuchteklasse C nach DIN 40040

Anzugsdrehmoment My 3 Nm Montage auf Kihlkérper
4 Nm mit Mutter
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BYS 30

DurchlaBkennlinien ig =1 (Vg)
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Sperrstrom /g = f (V)
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BYS 31

BYS 32
Spitzensperrspannung 50 V / 60 V; Dauergrenzstrom 30 A 7'“'"3*'__
Applikation vorwiegend fiir den Einsatz in getakteten 555"'[L
Niedervolt-Stromversorgungen und ‘
DC/DC-Wandlern P }
Ausfithrung Metallgehduse, vernickelt nach JEDEC ' 1 £
DO 203 AA (DO 4) v 5 g
N & |
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring Swn | ! §
Anschliisse f"aw?:éi:_rﬂ%?ev’\ggde 10-32 UNF-2A, ‘—$
Polaritat Gehause & Kathode
Typ Bestellnummer VRrM Vawm
BYS 31 C 67 047-Z 3125-A1 60V 50V
BYS 32 C 67 047-Z 3125-A2 50V 40V
Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Vaaw 50V/60V
Scheitelsperrspannung Vewm 40V/50V
Dauergrenzstrom Ieay 30A Tc=131°C
StoBstromgrenzwert lesm 600 A Sinushalbwelle, 60 Hz
T,=175°C
Kenndaten
Sperrstrom (max.) g 35 mA Tc=125°C
(typ.) g 7 mA Tc = 25° C,Vrwwm
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,68V lg =30A, T = 25° C
t = 300 us, 2% ED
Sperrschichtkapazitat G 1500 pF Ve =5V, Tc=25°C
Thermische Werte
Betriebstemperatur T; —55°C... +175° C
Lagertemperatur Tstg —-55°C.. +175° C
Warmewiderstand Ry 1.8K/W
Ubergangswarmewiderstand Ricn 03 K/W Gehause/Kuhlkdrper
Mechanische Werte
Gewicht G ca.45g
Schwingfestigkeit 50 m/s? bei 50 Hz
Feuchteklasse C nach DIN 40040
Anzugsdrehmoment My 3 Nm Montage auf Kihlkérper
4 Nm mit Mutter

44



BYS 31

BYS 32
DurchlaBkennlinien /g = f (VE) DurchlaBverlustkennlinien
Piot = T (/FaV)
Parameter: Rechteckwelle
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BYS 31

BYS 32

Zulassige Gehausetemperatur Sperrschichtkapazitat
Tc = f(Upav) Cj=1(VR)
Parameter: Rechteckwelle

180 L 10

°C F

170 P

5 -

T S G

160 PN DC j |

\\ T
150 N ™
AN
\\ 3 \\\
140 AN 10 ~
AN
130
90°H H120°180° S

120

110

100 107

0 10 20 30 40 A 50 107 5 10° 5 10 5 v 10°
— Iy Vi

46



BYS 41

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 30 A 7/11max
Applikation vorwiegend fiir den Einsatz in getakteten 835 max
Niedervolt-Stromversorgungen und ‘
DC/DC-Wandlern s245- XD i
Ausfiihrung Metallgehéduse, vernickelt nach JEDEC DO 203 ' i1 £
AA (DO 4) 4 8 g
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring V== ? é
Anschliisse Kathodengewinde 10-32 UNF-2A SWI | &
Anoden-L6tdse ; =
Polaritat Gehause 2 Kathode e
Typ Bestellnummer Verm Vawm
BYS 41 C 67 047-Z 1330-A1 45V 35V
Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Verm 45V
Scheitelsperrspannung Vewm 45V
Dauergrenzstrom TEav 30 A Tc = 90° C, Sinuswelie
60 Hz
Ieav 33 A Tc =87° C, Rechteckwelle
StoBstromgrenzwert Tesm 600 A max Tj = 125° C, Sinuswelle
60 Hz
Kenndaten
Sperrstrom (max.) In 125 mA Tc=125°C Vgy =45V
t = 300 us, 200 ED
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,55V lg=30A,T;=125°C
Sperrschichtkapazitat C 1500 pF Ve =5V, Tc25°C
Thermische Werte
Betriebstemperatur T; —55°C... +160° C
Lagertemperatur Tstg —55°C... +165° C
Wérmewiderstand Ry 20K/W
Ubergangswarmewiderstand Ricn 03 K/W Gehéuse/Kuhlkorper
Mechanische Werte
Gewicht G ca.45g
Schwingfestigkeit 50 m/s* bei 50 Hz
Feuchteklasse C nach DIN 40040
Anzugsdrehmoment My 3,0Nm Montage auf Kuhlk&rper
4,0 Nm mit Mutter
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BYS 41

DurchlaBkennlinien /g = f (Vp) DurchlaBverlustkennlinien
Piot = f(IEAV)
tot FAV
Parameter: Stromform
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BYS 42

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 60 A
Applikation vorwiegend fUr den Einsatz in getakteten

Niedervolt-Stromversorgungen und
DC/DC-Wandlern

Ausfilhrung Metallgehduse, vernickelt nach JEDEC
TO 204 AA (TO 3)

Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring
Anschliisse siehe Schaltung

— 3%max ——
— =

34max

|
J - J —=f 11,2max
7,9max‘71,4 max L L-— 26 Hmax ——emt

Polaritat Gehduse = Kathode
Typ Bestellnummer Virm Vewm
BYS 42 C 67 047-Z 1332-A1 35V 45V

Maximale Grenzdaten (pro Diode)

Spitzensperrspannung
Scheitelsperrspannung
Dauergrenzstrom

StoBstromgrenzwert

Kenndaten (pro Diode)
Sperrstrom (max.)

DurchlaBspannung (max.)
Sperrschichtkapazitat

Thermische Werte
Betriebstemperatur
Lagertemperatur
Warmewiderstand

Ubergangswirmewiderstand

Mechanische Werte
Gewicht
Feuchteklasse

VRRM
Vawm
Teav

Trav
Tesm

7-stg
chJC
thCH

MeB- u. Nebenbedingungen

45V
45V
2x30 A Tc = 96° C, Sinuswelle
60 Hz
2x33A Tc = 93° C, Rechteckwelle
400 A Sinuswelle, 60 Hz
100 mA Tc=125°C, Vg = 35V
t = 300 us, 200 ED
0,47V lg=10AT;=125°C
1500 pF Ve=5V, Tc=25°C

—-55°C... +160° C
—55°C.. +175° C

1,4 K/IW

0,1 K/W Gehause/KUhlkorper
ca.28¢g

C nach DIN 40040
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BYS 42

DurchlaBkennlinien /g = f (V)

103 =
5
i
F o
-
10?2 //:__-
5
125°C// 25°C
10" / ,/% J
£ |
J 4
5 —
100 M /
02 04 06 08 10 12 14V16
" VF
Sperrstrom /g = f (V)
10? o 150°C =
1 T
5 —~125°C
Ig mA //' Tj=//, 1
L~ 75°C
107 P ) /775°C
5 7 = - di
P
pd
A
100 'I/
5 /S
4
7
107 /
5 H
/
102
0 20 40 60 80 % 100

— W

50

DurchlaBverlustkennlinien
Piot = T (VFav)
Parameter: Stromform
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BYS 50

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 60 A = $17max —=

Applikation vorwiegend fir den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und
DC/DC-Wandlern

Ausfitlhrung Metallgehause, vernickelt
Tablette Silizium, diffundiert
Anschliilsse Kathodengewinde (M8), Anoden-L6tose

—_—

12105 ’LA—A‘ -25 max ——

Polaritat Gehduse & Kathode

Typ Bestellnummer VRrm

BYS 50 C 67 047-Z 1332-A1 45V

Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung VRrm 45V

StoBspitzensperrspannung Vesm 48V

Dauergrenzstrom Ieav 60 A Tc=190°C
StoBstromgrenzwert Tesm 800 A Sinushalbwelle, 50 Hz
StoBstromverlustleistung Pam 2800 W

Kenndaten

Sperrstrom (max.) In 250 mA Ty=125°C, Vg =35V
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,58V Ig = 60 A
Sperrschichtkapazitat C; 4000 pF V=5V

Thermische Werte

Betriebstemperatur T, —40° C... +150° C
Lagertemperatur : Tstg —40°C.. +150° C
Wérmewiderstand Ry 08K/W

Mechanische Werte

Gewicht : G ca.23g

Schwingfestigkeit 50 m/s? bei 50 Hz

Feuchteklasse C nach DIN 40040

Anzugsdrehmoment Mgy 6 NM Montage auf Kihlkorper
8 NM mit Mutter
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BYS 50

DurchlaBkennlinien /g = f (V) Sperrstrom /g = f (Vg)
10° 10° =
A =
5 mA T;=150 C"
o
L B — ]R 102 125°C
/
10 S T
5 2 10’
/
T =125°C'#w25 °C o
/ ] — 25°C
A 100 =
10 e L - -
v i " 7 L
5 17— 4
10 K
10° 162
0 02 04 06 08 10 VvV 12 0 10 20 30 40 V 50
—_— VF - VR
Sperrspannung Vg = f(Tj) Sperrschichtkapazitat Cj =f(VR)
50 104
v . pF
N i 5
N i
Ve 40 << O N .
T i \\ T —
N
™~ N
N 3
30 \
108
20
5
10 ‘
0 10?
0 50 100 °C 150 100 5 10! 5 Vv 102
—=7 =
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BYS 51

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 60 A

1 ¢155max f=—

Applikation vqrwiegend fur den Einsatz in getakteten
gg/dg(rgl_c\;{/taﬁgl:mversorgungen und H!‘? —*‘i
Ausfiihrung Metallgehause, vernickelt, nach JEDEC = ‘ E
DO 203 AB (DO 5) ¥ g T
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring )[ 1 =
Anschliisse Kathodengewinde '/,-28 UNF-2A, swir [T g
Anoden-L6tose Ll =
Polaritat Gehause & Kathode . ‘,._'25__ f
Typ Bestellnummer Veam Vawm
BYS 51 C 67 047-Z1331-A1 45V 35V
Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Veem 45V
Scheitelsperrspannung Vewn 45V
Dauergrenzstrom leav 60 A c = 94° C, Sinuswelle
lEav 66 A Tc = 90° C, Rechteckwelle
StoBstromgrenzwert Tesm 800 A Sinuswelle, 60 Hz
Kenndaten
Sperrstrom (max.) /R 200 mA Tc=125°C, Vg = 45V
t = 300 us, 20/0 ED
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,60V Ir = 60 A, Tj = 125°C
Sperrschichtkapazitat C 2300 pF Ve =5V, Tc=25°C

Thermische Werte

Betriebstemperatur Tj
Lagertemperatur Tstg
Waérmewiderstand Rinic
Ubergangswirmewiderstand RincH

Mechanische Werte

Gewicht G
Schwingfestigkeit

Feuchteklasse

Anzugsdrehmoment My

—55°C... +160° C
—585°C ... +165° C

1,0 K/'W
0,15 K/W

ca.14g
50 m/s®

3,0 Nm

Gehause/KUhlkorper

bei 50 Hz
nach DIN 40040
Montage auf Kahlkérper
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BYS 51

DurchlaBkennlinien /g = f (V) DurchlaBverlustkennlinien
Piot = f(/ )
tot FAV
Parameter: Stromform

3 T ]
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BYS 71

BYS 72
Spitzensperrspannung 50 V / 60 V; Dauergrenzstrom 80 A —={ g 155max [=—
Applikation vorwiegend flr den Einsatz in getakteten M
Niedervolt-Stromversorgungenund | Akt —
DC/DC-Wandlern ‘f
Ausfiihrung Metallgehduse, vernickelt, nach JEDEC i E
DO 203 AB (DO 5) ‘ 59
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring ¥ ~ 5 ’l
Anschliisse Kathodengewinde '/.-28 UNF-2A, st ] b s
Anoden-L6tose o
Polaritat Gehause 2 Kathode _dugple i
Typ Bestellnummer Verm Vawm
BYS 71 C 67 047-Z 3126-A1 60V 50V
BYS 72 C 67 047-Z 3126-A2 50V 40V
Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Verm 50V/60V
Scheitelsperrspannung Vewm 40V/50V
Dauergrenzstrom Ieav 80 A Tc=120°C
StoBstromgrenzwert Iesm 1000 A Sinushalbwelle, 60 Hz
T, =175°C
Kenndaten
Sperrstrom (max.) Is 60 mA Tc = 125° C, Viwm
(typ.) In 3mA Tc = 25° C, Vewm
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,74V lp=80AT;=25°C
t = 300 us, 200 ED
Sperrschichtkapazitat C 2300 pF VR=5V,Tc=25°C
Thermische Werte
Betriebstemperatur T —556°C ..+ 175° C
Lagertemperatur Tstg —55°C ... +175° C
Wérmewiderstand Ruyc 0,83 K/W
Ubergangswarmewiderstand Ricn  0,1/KW Gehé&use/Kuahlkorper
Mechanische Werte
Gewicht G ca.28g
Feuchteklasse C nach DIN 40040
Anzugsdrehmoment My 1,5 Nm Montage auf Kihlkorper
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BYS 71

BYS 72
DurchlaBkennlinien /g = f (V) DurchlaBverlustkennlinien
Piot = T U/FAV)
Parameter: Rechteckwelle
10° 77 50
5 P w / // /
A
A / / Tj=175°C // /
40
ir / 120°C ?l /Dc
tot 180°C 17
102 yi /4
: /
‘ 30
5 i /
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y /‘175"0 20 /
10— //
i 4
s ] //
10 / 74
4
10 l 0
02 04 06 08 10 12 14V16 0 20 40 60 80 A 100
TV — Irav
Sperrstrom /g = f (VRg) Grenzstromkennlinien

Iggpm = f (Halbwellen)
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BYS 71
BYS 72

Zulassige Gehausetemperatur

Tc = fUrav)

Parameter: Rechteckwelle
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BYS 76

¢ 155max [=—
Applikation vorwiegend fur den Einsatz in getakteten 45 max
Niedervolt-Stromversorgungen und

DC/DC-Wandlern
Ausfilhrung Metallgehduse, vernickelt, nach JEDEC

Spitzensperrspannung 45 V; Dauergrenzstrom 75 A '_’

|

DO 203 AB (DO 5) % E,
Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring, ¥ 54

Avalanche-getestet [
Anschliisse Kathodengewinde, '/:-28 UNF 2 A swi §
Polaritat Gehéduse = Kathode e ?
Typ Bestellnummer VRrm Vawm
BYS 76 C 67 047-Z 1334-A1 45V 35V
Maximale Grenzdaten MeB- u. Nebenbedingungen
Spitzensperrspannung Vaem 45V
Scheitelsperrspannung Vewm 35V
Dauergrenzstrom Teav 75 Sinushaibweile
StoBstromgrenzwert lesm 800 A Sinushalbwelle, 60 Hz
Kenndaten
Spannungssteilheit dv/dt 700 V/us
Sperrstrom (max.) In 150 mA Tj =125°C, Vg =35V
DurchlaBspannung (max.) Ve 0,74V Tc=25°C Ie =T75A

(typ.) Ve 0,66V 7;=150° C
t = 300 ws, 1% ED

Sperrschichtkapazitat Cj 4000 pF Veg=56V, Tc=25°C
Thermische Werte
Betriebstemperatur T; —55°C... +150° C
Lagertemperatur Tstg —55°C .. +165° C
Warmewiderstand Rpic 08 K/W
Ubergangswarmewiderstand Ripcy 0.1 KIW Gehéause/Kuhlkorper
Mechanische Werte
Gewicht G ca.28g
Feuchteklasse C nach DIN 40040
Anzugsdrehmoment My 1,5Nm Montage auf Kihlkorper
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BYS 76

DurchlaBkennlinien /F =f (VF)

A :
2 [T 1] I I
R e
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0 02 04 08 08 10 12 14V

—Vr

Zulassige Gehausetemperatur

Tc = fUraV)
Parameter: Tastverhaltnis
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BYS 79
BYS 80

Spitzensperrspannung 50 V / 60 V; Dauergrenzstrom 30 A

Applikation vorwiegend fur den Einsatz in getakteten
Niedervolt-Stromversorgungen und
DC/DC-Wandlern

Ausfiihrung Metallgehduse, vernickelt, nach JEDEC
TO 204 AA (TO 3)

Tablette Silizium, diffundiert, Schutzring
Anschliisse siehe Schaltung

-

b 22.2max —

Polaritat Gehduse = Kathode

Typ Bestellnummer Vaam Vawm

BYS 79 C 67 047-Z 3127-A1 60V 50V

BYS 80 C 67 047-Z 3127-A2 50V 40V

Maximale Grenzdaten (pro Diode) MeB- u. Nebenbedingungen

Spitzensperrspannung Varm  50V/60V

Scheitelsperrspannung Vewm 40V/50V

Dauergrenzstrom Teav 2x15A Tc=148°C

StoBstromgrenzwert /esm 600 A Sinushalbwelle, 60 Hz
T;=175°C

Kenndaten (pro Diode)

Sperrstrom (max.) /g 35 mA Tc = 125° C, Vawm

(typ.) 5 8 mA Tc = 25° C, Vagwm

DurchlaBspannung {max.) Ve 0,74V le = 30A, 7'i = 25°C
t = 300 ws, 200 ED

Sperrschichtkapazitat C; 1500 pF Ve=5V,Tc=25°C

Thermische Werte

Betriebstemperatur T; —55°C ... +175° C

Lagertemperatur Tstg —55°C.. +175° C

Warmewiderstand Ripyc 14K/W

Ubergangswarmewiderstand Rycn 0,1 K/W Gehéause/Kihlkdrper

Mechanische Werte

Gewicht G ca.28¢g

Feuchteklasse C nach DIN 40040
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BYS 79

BYS 80
DurchlaBkennlinien /g = f (VE) DurchlaBverlustkennlinien
Piot = f Urav)
Parameter: Rechteckwelle
3 — .
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BYS 79

BYS 80
Zulassige Geha p Sperrschichtkapazitat
Tc = fUrav) Cj=1(VR)
Parameter: Rechteckwelle
180 10°
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BYS 92-40

-45
-50
Spitzensperrspannung 50 V; Grenzgleichstrom 160 A r“;j;"“,al ‘“::’L
Applikation Getaktete Schaltnetzteile > 300 W e - ”{\g”fs gy
Aufbau Diodenmodul in M 2 K-Schaltung im 34 f‘ﬁ & £
Isopack-Gehause, Anschlisse fir s :
Printplattenaufbau geeignet. Grundplatte I -
und Anschlisse: Kupfer, vernickelt oL m’” o
Tablette Silizium, Schutzring, Avalanche-getestet,
Tj = 175° C zuléssig g; ;L
Polaritat Anschlisse gegen Grundplatte isoliert I '
Typ Bestell-Nr. Vawm VRRm Jedec-Nr.
BYS 92-40 C 67 067-Z 3006-A21 40V 40V —
BYS 92-45 C 67 067-Z 3006-A22 45V 45V —
BYS 92-50 C 67 067-Z 3006-A23 50V 50V —

Maximale Kenndaten

Werte pro Zweig bei T4

= 25° C, wenn nicht anders angegeben

Spitzensperrspannung Vgpgy 40V...50V
Scheitelsperrspannung Vgwy 40V...50V
Grenzgleichstrom
s MAS ! 180 A T~ = 103°C)
pro ModH! F(DC) c }180" Rechteckhalbwelle
Dauergrenzstrom Tepav 80 A Tc C
StoBstromgrenzwert Tesm 900 A Sinushalbwelle, 50 Hz
Tj =
Uberstrom Iam oy 20A Rechteckwelle
t=1us f=1kHz
Sperrstrom (typ.) IR 3,0mA Tc 25°C } Vawm VRrM
(max.) /g 60 mA To = 125°C J t = 300 us-Puls, ED = 200
DurchlaBspannung Ve 0,74 Tc 25°C } lg =120A, Tg = 25°C
Tc =175°C ) Vawm VRrm
Sperrschicht- t = 300 us-Puls, ED = 20/
kapazitat (typ) c 2300 pF Va =5V, Tg =25°C
Thermische Werte
Betriebstemperatur 7 —40°C... +175°C
Lagertemperatur Tsig —40°C... +175°C
Wérmewiderstand R 06 K/W pro Modul
Ry 1,0K/W pro Diode
Ripcy 01 K/W Modul/Kuhlkdrper
Mechanische Werte
Gewicht G ca.71g
Isolationsspannung Visiocy 1kV Anschlisse/Gehéause
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BYS 92-40
-45
-50

DurchiaBkennlinien /g = f (V)
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DurchiaBverlustkennlinien
Piot = f U/FAV)
Parameter: Rechteckwelle
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BYS 93-40
-45
-50

Spitzensperrspannung 50 V; Grenzgleichstrom 300 A

Applikation
Aufbau

Getaktete Schaltnetzteile

Diodenmodul in M 2 K-Schaltung im
Kunststoffgehduse TO 244

mit AnschluBschrauben,
Grundplatte: Kupfer, vernickelt

— 668max ——*=
\V/a-20 UNF

ks A
a

Lom g
e R
e 92,

EfoRmoste

=203 max=—

Tablette Silizium, Schutzring, Avalanche-getestet, pmschlan 1 Anechion 2
Tj = 175° C zulassig " ;Z

Polaritat Grundplatte = Kathode SF ——wﬁ—;ll .

Grundpictte
Typ Bestell-Nr. Vawm Virrm Jedec-Nr.
BYS 93-40 C 67 067-Z 3006-A31 40V 40V —
BYS 93-45 C 67 067-Z 3006-A32 45V 45V -
BYS 93-50 C 67 067-Z 3006-A33 50V 50V -

Maximale Kenndaten

Werte pro Zweig bei T = 25° C, wenn nicht anders angegeben

Spitzensperrspannung Vggy 40V...50V
Scheitelsperrspannung Vgyy 40V...50V
Grenzgleichstrom
ro Modul / 300 A Tc = 109°C
P F(@0) c } 180° Rechteckhalbwelle
Dauergrenzstrom leav 150 A Tc = 100°C
StoBstromgrenzwert Iesm 1800 A Sinushalbwelle, 50 Hz
Tj = 175°C
Uberstrom Iamoy) 2A Rechteckwelle
t=1us,f=1kHz
Sperrstrom (typ.) g 6 mA Tc = 25°C } Vawm' YRrM
(max.) In 120 mA Tc = 125°C } t = 300 us-Puls, ED = 200
DurchlaBspannung Ve 0,78V Tc = 25°C } /e = 200 A
Tc = 125°C ) Veawm VReMm
Sperrschicht- t = 300 ws-Puls, ED = 200
kapazitét (typ) c 4000 pF Vg =5V
Thermische Werte
Betriebstemperatur T; —40... +175°C
Lagertemperatur Tstg —40...4175°C
Wérmewiderstand Rinc 027 K/IW pro Modul
Ripyc 045 K/W pro Diode
Rincn 0,04 K/W Modul/Kihlkérper
Mechanische Werte
Gewicht G ca. 95g
Anzugsdrehmoment My 4 Nm Grundplatte

My  56/85Nm
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BYS 93-40

-45
-50
DurchlaBkennlinien /i = f (Vg) Sperrstrom /g = f (V)
10° —, - 123
A 7 m
lp 74 7 I 7= ——
| no T
4 175°C =7 L~
1 / T 10 2 =!
107 y / 5
7 7 = 150°C
; /] mE=
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Zuldssige Gehausetemperatur pro Modul

Tc = fUrav)

Parameter: Stromform
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BYS 94

Spitzensperrspannung 50 V/60 V; Grenzgleichstrom 120 A N ;;ﬂam_a;—ﬂ Va-20 UNE
Applikation Getaktete Schaltnetzteile > 300 W ac:a] ' m‘m/i 1
Aufbau Diodenmodul in M 2 K-Schaltung T = 8
im Kunststoffgehduse TO 244 e |
mit AnschluBschrauben, S Tmax TE
Grundplatte: Kupfer, vernickelt %# E KIEF T3 E
Tablette Silizium, Schutzring, Avalanche-getestet, } ¥ %’
TJ = 1750 C ZUIéSSig Anschiuf 1 Anschluf} 2
Polaritat Grundplatte 2 Kathode {
Grundplatte
Typ Bestell-Nr. 14 v Jedec-Nr.
RWM RRM
BYS 94 C 67 067-Z 3006-A 2 40V 50V 6458

Maximale Kenndaten
Werte pro Zweig bei To = 25° C, wenn nicht anders angegeben

Spitzensperrspannung Vggy 50V
Scheitelsperrspannung Vgwy 40V
Grenzgleichstrom
pro Modul lepay 120A BT
A echteckhaibwelie
Dauergrenzstrom leav 60 A
StoBstromgrenzwert Tesm 810 A
Uberstrom Iamoy 2A
Sperrstrom (typ.) r 14 mA } Vawm VRrm
(max.) Iy t = 300 us-Puls, ED = 20/

DurchlaBspannung Ve 5° C } g =120 A

=175°C J Vawm Veem

t = 300 us-Puls, ED = 200
Sperrschicht-
kapazitat (typ) -5V
Thermische Werte
Betriebstemperat: .. +175°C
Lagertemperatur, ... +175°C
Warmewiderstand 60 K/W pro Modul
,04 K/W Modul/Kuhlkérper

Mechanis¢

Gewicht 95 g
Anzugsdrehmom 4 Nm Grundplatte (min.)
My 5,6/8,5 Nm Anschlisse (min./max.)

68



BYS 94

DurchlaBkennlinien ip = f (V)

Ptot = f U/rav)
Parameter: Rechteckwelle

10° ,
A -
5 P
e
150°c+A A Py
I IR/
L | [ Ti=rsec A s o
10 LA/
5 y A
10’
5 1
1 ]
10°
0 02 040608 10 12 14 16 18V20
-,

StoBstromkennlinien
/rgm = f (Anzahl der Zyklen)

Parameter: Sinuswelle 60 Hz

1000 |

I A T L
FSM T,=175°C

\\ T

500

~{rsm
_,«,,r,, r \\ / _VR JREE N S B
0 0 1
10 5 10 5 ms 102
—= Zyklen
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DurchlaBverlustkennlinien
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60 80

Sperrstrom /g = f (V)
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BYS 94

Zula Gehi peratur
Tc =t Urav)
Parameter: Stromform
180
O[ i
170 T
' 160
N
NN
150
\X\ ™N
N
140 N
30 180°n || fzuoen]oc | | |
‘90°J'L 120°n 180 °L
120 |
110
100
20 40 60 80 100 120 140A160
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BYS 95-40
-45
-50

Spitzensperrspannung 50 V/60 V; Grenzgleichstrom 120 A
Applikation Getaktete Schaltnetzteile > 300 W

[T 568 max Ve -20 UNF
353min =4 4”
f=3samin = ) ‘
S

Aufbau Diodenmodul in M 2 K-Schaltung i il
im Kunststoffgehduse TO 244 el
mit AnschiuBschrauben, o £
Grundplatte: Kupfer, vernickelt @& bl
Tablette Silizium, Schutzring, Avalanche-getestet, *?
Tj = 175°C ZUIéSSig AnschiuB 1 Anschlufh 2
Polaritat Grundplatte & Kathode SIZ %
— | Eru;v;pIGOVe
Typ Bestell-Nr. Vawm Varm Jedec-Nr.
BYS 95-40 C 67 067-Z 3006-A51 40V 40V -
BYS 95-45 C 67 067-Z 3006-A52 45V 45V —
BYS 95-50 C 67 067-Z 3006-A53 50V 60V —

Maximale Kenndaten

Werte pro Zweig bei T = 25° C, wenn nicht anders angegeben

Spitzensperrspannung Vggy 40V...50V
Scheitelsperrspannung Vgyy 40V...50V
Grenzgleichstrom
rigin . ion A 7. =133°C)
pro Modd! 'Foo) 1204 c JL 180° Rechteckhalbwelle
Dauergrenzstrom Teav 60 A Tc = 138°C
StoBstromgrenzwert lesm 810 A Sinushalbwelle, 50 Hz
Tj=175°C
Uberstrom lam (o) 2A Rechteckwelle
t=1us,f=1kHz
Sperrstrom (typ.) Ir 14 mA Tc = 25°C } Vawm VRrm
(max.) g 110 mA Tec = 125°C J t = 300 us-Puls, ED = 200
DurchlaBspannung Ve 0,89V Tc = 25°C } le = 120 A
Tc =175°C J Vewm Vram
t = 300 ws-Puls, ED = 20/
Sperrschicht-
kapazitat (typ) C;, 3000 pF Vg =5V
Thermische Werte
Betriebstemperatur T; —40... +175°C
Lagertemperatur Tsig —40... +175°C
Wérmewiderstand Riyc 0,60 K/W pro Modul
Ricy 0,04 K/W Modul/Kihlkérper
Mechanische Werte
Gewicht G 959
Anzugsdrehmoment My 4 Nm (min.)
My 5,6/8,5Nm Anschlisse (min./max.)
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BYS 95-40

-45
-50
DurchlaBkennlinien /g = f (V) DurchlaB
Ptot = f (fFav)
Parameter: Rechteckwelle
10° ; e 120
é P Zses W ! : 7 [
i 180° / DC
F = . 100 i
? 10714 A Pt 120° / /
= ©, 4
ol | [ 7=1570 /425% [/ /
10 AL 80 /
; : //
/4 ¥4
# 60 l//
- /l
101 40 ////
; ' "/ /
5 H V¥
20 7
o° 0 i
0 02 04 06 08 10 12 14 16 18V20 0 20 40 60 80 100 120 10A160
- v — Iy
StoBstromkennlinien Sperrstrom /g = f (Vg)
Iggm = T (Anzahl der Zyklen)
Parameter: Sinuswelle 60 Hz
1000 10°
g
A I
Trsm r=175°C § —
AN [isnsss
\\ 5 175 °C =
=
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BYS 95-40

-45
-50
Zuléssige Gehausetemperatur Sperrschichtkapazitat
Tc = f(IlFay) Cp=f(VR
Parameter: Stromform
180 10*
oc pF
170 5 N
T 160 0 N
NN ™N
N M
150 -
\\ NN N
NON N
140 N 10°
130 180°n || f240°n{DC | | |
90°r 120°r| 180 °1 5
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100 10
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1 FAV
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BYS 96

Spitzensperrspannung 50 V; Grenzgleichstrom 200 A r —tj:;:‘:*ﬂ“‘./,,mw
Applikation Getaktete Schaltnetzteile Mﬂ 1y
Aufbau Diodenmodul in M 2 K-Schaltung IR
im Kunststoffgehduse TO 244 IR vocn B
Grundpiatte: Kupter, vernickelt : 154
Tablette Silizium, Schutzring, Avalanche-getestet, }3# & © H#_% %
Tj = 175° C zulassig Anschion 1 Anschiut 2
Polaritat Grundplatte & Kathode 4 %z
. Grundplatte
Typ Bestell-Nr. Vawm Varm Jedec-Nr.
BYS 96 C 67 067-Z 3006-A 4 40V 50V 1 N 6460
Maximale Kenndaten
Werte pro Zweig bei T = 25° C, wenn nicht anders angegeben
Spitzensperrspannung Vggy 50V
Scheitelsperrspannung Vgym 40V
Grenzgleichstrom ‘
pro Modul lF ey 200A To AL 180° Rechteckhalbwelle
Dauergrenzstrom Teav 100 A Tc =135°C )
StoBstromgrenzwert /gy 1800 A Sinushalbwelle, 50 Hz
Tj =175°C
Uberstrom Iy 2A Rechteckwelle
t=1us,f=1kHz
Sperrstrom (typ.) R 6 mA ; Tc = 25°C ) Vawm Veawm
(max.) Iq 120mA Tec =125°C } t = 300 us-Puls, ED = 20/0
DurchlaBspannung Ve 08V Te = 25°C ) /g = 200 A
Tc =175°C }VRWM’ VRam
t = 300 us-Puls, ED = 2000
Sperrschicht- \ Y
kapazitét (typ) ¢ 4600 pF Vg =5V
Thermische Werte 2
Betriebstempera,tuk“:;, T, . —40...4+175°C
Lagertemperatur. . Tgg . —40... + 175°C
Warmewiderstand Rinsc 0,30 K/W pro Modul
- . Bupey  0,04K/W Modul/Kuhlkérper
Mechanische Werte
Gewicht . a 95¢g
Anzugsdrehmomen’f My 4 Nm Grundplatte (min.)
My 5,6/8,5 Nm Anschlisse (min./max.)
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BYS 97-40

-45
-50
Spitzensperrspannung 50 V; Dauergrenzstrom 100 A ey VLI
Applikation Getaktete Schaltnetzteile > 300 W k o 22} : Aig
| . o
Aufbau Diodenmodul in M 2 K-Schaltung i T
im Kunststoffgehause TO 244 Ra——
mit AnschluBschrauben, i
Grundplatte: Kupfer, vernickelt ! r 7% I
Tablette Silizium, Schutzring, Avalanche-getestet, m —Hﬁ#:% ?'
Tj= 175°C ZUIéSSig Anschiuf 1 Anschiuf 2
Polaritét Grundplatte & Kathode £
Grundplatte
Typ Bestell-Nr. Vawm Varm Jedec-Nr.
BYS 97-40 C 67 067-Z 3006-A71 40V 40V -
BYS 97-45 C 67 067-Z 3006-A72 45V 45V -
BYS 97-50 C 67 067-Z 3006-A73 50V 50V -

Maximale Kenndaten

Werte pro Zweig bei To = 25° C, wenn nicht anders angegeben

Spitzensperrspannung Vggy 40V...50V

Scheitelsperrspannung Vgyy 40V...50V

Grenzgleichstrom

pro Modul e pcy 200 A Tc =131°C

Dauergrenzstrom Teav 100 A Tc =135°C

StoBstromgrenzwert Tesm 1800 A Sinushalbwelle, 50 Hz
Tj =175°C

Uberstrom lam oy 2A Rechteckwelle
t=1us,f=1kHz

Sperrstrom (typ.) Ir 6 mA Tc = 25°C } Vawm VRrm

(max.) Ir 120 mA Teg =125°C

DurchlaBspannung Ve 08V Tc = 25°C } lg = 200 A
TC = 175D C VRWM’ VRRM

Sperr§§hicht-

kapazitat (typ) C, 4600 pF Va =5V

Thermische Werte

Betriebstemperatur T; —40...4+175°C

Lagertemperatur Tstg —40... +175°C

Wérmewiderstand Ripyc  0.30K/W pro Modul

Rucn 0,04 K/W Modul/Kuhlkérper

Mechanische Werte

Gewicht G 95 ¢g

Anzugsdrehmoment My 4 Nm Grundplatte (min.)

My 5,6/8,5 Nm Anschlisse (min./max.)

} 180° Rechteckhalbwelle

t = 300 us-Puls, ED = 200

t = 300 us-Puls, ED = 200
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BYS 96
BYS 97

DurchlaBverlustkennlinien

Ptot = f (/FAV)
Parameter: Rechteckwelle

DurchlaBkennlinien /g = f (V)

4
10 T 140 —
5 1 W ;IO‘,/ /
i DC
Fooa 120
T P 120/ /
0
3| /
10 = = 100
5 : A -
175°CHL1_ ¥ 80
150°C 25°C /
5 J? Vi 60
] y/
40
10’ / | //
° l'l'l / 2 /
! in
100 0
02 04 06 08 10 12 14V16 0 100 200 A 300
— — Irpy

StoBstromkennlinien Sperrstrom /g = f (VR)
Iegm = f (Anzahl der Zyklen)

Parameter: Sinuswelle 60 Hz

2000 10
mA
P o o °
SO T;=175°C e ——
IR o] —
A 5 150°C
N 1 125°C =
1000 10 !
‘ 1l T 5 75°C
‘ 1
L, T o
FSM 10° 25°C_L—1
\\.// Vr 5
\
0 l 10
100 5 10" 5 ms 102 0 20 40 60 80 % 100
——
R

——= Zyklen
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BYS 96
BYS 97

Tc = fUrav)

Tc

180

°C

170

160

150
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Zulassige Gehé@usetemperatur Sperrschichtkapazitéat
Cj= f(VR)
Parameter: Stromform
2
pF
G 10" — =2
\ \\ 0 N
NINLC . 1802 J <
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N \\ \\
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BYS 98-40

-45
-50
n— 62:2“' “‘ 10,2max
Spitzensperrspannung 50 V; Grenzgleichstrom 60 A [-: e q o5 | 2
Applikation Getaktete Schaltnetzteile > 300 W é”i )4
Aufbau Diodenmodul in M 2 K-Schaltung im T ¢ |
Isopack-Gehause, Anschlisse flr L J
Printplattenaufbau geeignet. Grundplatte 1 *
und Anschliisse: Kupfer, vernickelt 123 789
Tablette Silizium, Schutzring, Avalanche-getestet, % %
Tj = 175° C zuléssig
Polaritat Anschlisse gegen Grundplatte isoliert V56
Typ Bestell-Nr. Vawm Varm Jedec-Nr.
BYS 98-40 C 67 067-Z 3006-A 81 40V 40V -
BYS 98-45 C 67 067-Z 3006-A 82 45V 45V —
BYS 98-50 C 67 067-Z 3006-A 83 50V 50V -

Maximale Kenndaten

Werte pro Zweig bei 7o = 25° C, wenn nicht anders angegeben

Spitzensperrspannung Vggy 40V...50V
Scheitelsperrspannung Vgymy 40V...50V
Grenzgleichstrom
pro Modul lepcy 60A To =147°C) .
A I 180° Rechteckhalbwelle
Dauergrenzstrom leav 30A Tc =127°C
Grenzeffektivstrom lerms 85 A -
StoBstromgrenzwert Tesm 900 A Sinushalbwelle, 50 Hz
Tj=175°C
Uberstrom Iamoy 2A Rechteckwelle
t=1us,f=1kHz
Sperrstrom (typ.) IS 10 mA Tc = 25°C } Vaww Veam
(max.) Ir 200 mA Tc = 150°C ) t = 300 us-Puls, ED = 200

DurchlaBspannung Ve 0,7V Tc = 25°C } e = 60 A

Ve 05V Tc = 175°C J Vawm' VRrm
Sperrschicht- t = 300 us-Puls, ED = 2%0
kapazitét (typ) C; 4000 pF Vg =5V
Thermische Werte
Betriebstemperatur T; —40... +175°C
Lagertemperatur Tstg —40...4+175°C
Wérmewiderstand Ry 08 K/W pro Modul

Ry 1.0K/W pro Diode

Riycy  01K/W Modul/Kihlkérper
Mechanische Werte
Gewicht G 719
Isolationsspannung Visog)y 1KV Anschlisse/Gehéuse

78



BYS 98-40

-45
-50
DurchlaBkennlinien /g = f (V) DurchlaBverlustkennlinien
Piot = T UFaV)
Parameter: Rechteckwelle
10° . - 50 !
A 1 2" v
A‘L ; /‘ W
5 —
F — 1/ Pros T, =175°C
25°C L0
150°C / /
175°¢ \7§ /
2
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5 a 120% 1
/ //
20 74
0’ / //
1t ‘.' 4
5
/ 10
10° / 0
0 02 04 06 08 10 12V1s4 0 20 L0 60 80 A 100
=V Iy
Zulassige Gehédusetemperatur StoBstromkennlinien
Tc = f(gay) /egm = f (Anzahl der Zyklen)
pro Modul Parameter: Sinuswelle 60 Hz
Parameter: Stromform
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BYS 98-40

-45
-50
Sperrstrom /g = f (Vg) Sperrschichtkapazitat Cj =f(VR)
10 10*
L mA pF
c : ™
/
102 = J N
5 [7=175°C N
N
[ —1
1 1§O°C — 3 \\
10" = 1250c 10
5 i
T
50 5
I -l
10° ; =
5 :55°C
107 107
0 0 W 60 80 % 100 0 5 100 s 1" 5 v 107
—, —= V¥
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Bestellnummern-Verzeichnis

Typ Bestellnummer Seite
BYS 15 C67047 —Z1318 — A1 14
BYS 21-45 C67047 —Z1339 — A1 16
BYS 21—-90 C67047 —Z1339 — A2 18
BYS 2245 C67047 —Z1348 — A1 20
BYS 22-90 C67047 —Z1348 — A2 22
BYS 24—45 C67047 —Z1340 — A1 24
BYS 24—-90 C67047 —Z1340— A2 26
BYS 26 —45 C67047 —Z1325 — A1 29
BYS 26 —-90 C67047 — 21325 — A2 31
BYS 27 —45 C67047 — 21346 — A1 34
BYS 28 —45 C67047 —Z1341 — A1 37
BYS 28 -90 C67047 —Z1341 — A2 39
BYS 30 C67047 —Z21319— A1 42
BYS 31 C67047 —Z3125— A1 44
BYS 32 CB67047 — 23125 - A2 44
BYS 41 C67047 —Z1330 — A1 47
BYS 42 C67047 —Z1332— A1 49
BYS 50 C67047 — 21332 — A1 51
BYS &1 C67047 —Z1331 — A1 53
BYS 71 C67047 —Z3126 — A1 55
BYS 72 C67047 — 23126 — A2 55
BYS 76 C67047 — 21334 — A1 58
BYS 79 C67047 — 23127 — A1 60
BYS 80 C67047 — 23127 — A2 60
BYS 92—40 C67047 — Z3006 — A21 64
BYS 92—45 C67047 — 23006 — A22 64
BYS 92—-50 C67047 — Z3006 — A23 64
BYS 93—-40 C67047 — Z3006 — A31 66
BYS 93-45 C67047 — Z3006 — A32 66
BYS 93-50 C67047 — Z3006 — A33 66
BYS 94 C67067 — 23006 — A2 68
BYS 95—40 C67067 — Z3006 — A51 71
BYS 95—45 C67067 — 23006 — A52 71
BYS 95—-50 C67067 — Z3006 — A53 71
BYS 96 C67067 — Z3006 — A4 74
BYS 97 —40 C67067 — Z3006 — A71 75
BYS 97 —45 C67067 — Z3006 — A72 75
BYS 97 —50 C67067 —Z3006 — A73 75
BYS 98 —40 C67067 — Z3006 — A81 78
BYS 98 —45 C67067 — 23006 — A82 78
BYS 98 —50 C67067 — Z3006 — A83 78
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Siemens AG, Bereich Bauelemente
BalanstraRe 73, Postfach 8017 09, D-8000 Miinchen 80
> (089) 41441 52108-0 FAX (089) 4144-4694

Vertriebsstellen

Bundesrepublik Deutschland und Berlin (

Siemens AG

Salzufer 6-8

1000 Berlin 10

< (030) 3939-1, 1810-278
FAX (030) 3939-2630

Ttx 308190 = sieznb

Siemens AG

Schweriner StralRe 1
Postfach 7820

4800 Bielefeld 1

2 (0521) 291-1, @x 932805
FAX (05621) 291-375

Siemens AG

Contrescarpe 72

Postfach 107827

2800 Bremen

2 (0421) 364-0, 245451
FAX (0421) 364-2687

Siemens AG

Lahnweg 10

Postfach 1115

4000 Diisseldorf 1

2 (0211) 399-0, [ 8581301
FAX (0211) 399-2506

Siemens AG

Rodelheimer LandstraBe 5-9
Postfach 111733

6000 Frankfurt 1

> (0611) 797-0, @™ 4141 31
FAX (0611) 797-2253

84

Siemens AG
HabsburgerstraBe 132
Postfach 1380

7800 Freiburg 1

> (0761) 2712-1
772842

FAX (0761) 2712-234

Siemens AG

Lindenplatz 2

Postfach 105609

2000 Hamburg 1

2 (040) 282-1, 215584-0
FAX (040) 282-2210

Siemens AG

Am Maschpark 1

Postfach 5329

3000 Hannover 1

< (0511) 129-0, 922333
FAX (0511) 129-2799

Siemens AG

Wittland 2

Postfach 4049

2300 Kiel 1

< (0431) 5860-1
292814

FAX (0431) 5860-420

Siemens AG

N 7, 18 (Siemenshaus)
Postfach 2024

6800 Mannheim 1

> (0621) 296-1, 462261
FAX (0621) 296-222

Siemens AG
Richard-Strauss-Strake 76
Postfach 202109

8000 Miinchen

< (089) 9221-0
0529421-19

FAX (089) 9221-4390

West)

Siemens AG
Von-der-Tann-StraRe 30
Postfach 4844
8500 Niirnberg 1
< (0911) 654-1, 622251
FAX (0911) 654-3436,

3464

Siemens AG
Geschwister-Scholl-StraRe 24
Postfach 120

7000 Stuttgart 1

2 (0711) 2076-1, @] 723941-0
FAX (0711) 2076-706

Siemens AG
Nicolaus-Otto-StraRe 4
Postfach 3606

7900 Uim 1

> (0731) 499-1

0] 712826

FAX (0731) 499-267

Siemens AG
Andreas-Grieser-Str. 30
Postfach 3280

8700 Wirzburg 21

2 (0931) 801-1
68844

FAX (0931) 801-348

Siemens Bauteile Service
Lieferzentrum Firth
Postfach 146

8510 Firth-Bislohe

2 (0911) 3001-1, 623818
FAX (0911) 3001-3756



EUROPA
Belgien

Siemens S.A.

chaussée de Charleroi 116
B-1060 Bruxelles

< (02) 5636-2111, 21347

Danemark

Siemens A/S

Borupvang 3

DK-2750 Ballerup

> (02) 656565, 35313

Finnland

Siemens Osakeyhtid
Mikonkatu 8

Fach 8

SF-00101 Helsinki 10

> (0), 1626-1, 124465

Frankreich

Siemens S.A.

B.P. 109

F-93203 Saint-Denis CEDEX 1

2 (01) 8206120, 620853

Griechenland

Siemens Hellas AE
Elektrotechnische Projekte
und Erzeugnisse

Voulis 7

P.0.B. 601

Athen 125

< (01) 3293-1, 216291

GrofBbritannien

Siemens Ltd.

Siemens House

Windmill Road
Sunbury-on-Thames

Middlesex TW 16 7HS

< (09327) 85691, 8951091

Irland

Siemens Ltd.

8, Raglan Road

Dublin 4

< (01) 684727, 5341

Italien

Siemens Elettra S.p.A.
Via Fabio Filzi, 25/A
Casella Postale 10388
1-20100 Milano

7 (02) 6248, [ 230261

Niederlande
Siemens Nederland N.V.
Postb. 16068
NL 2500 BB Den Haag
< (070) 782782, 31 373

Norwegen

Siemens A/S

@stre Aker vei 90

Postboks 10, Veitvet
N-Oslo 5

2 (02) 153090, 18477

Osterreich

Siemens Aktiengesellschaft
Osterreich

Postfach 326

A-1031 Wien

2 (0222) 7293-0, ™ 131866

Portugal

Siemens S.A.R.L.

Avenida Almirante Reis, 65
Apartado 1380

P-1100 Lisboa-1

2 (019) 5638805, 12563

Schweden

Siemens AB

Norra Stationsgatan 63-65
Box 23141

$-10435 Stockholm

< (08) 161100, 11672

Schweiz
Siemens-Albis AG
FreilagerstraBe 28
Postfach
CH-8047 Ziirich

7 (01) 495-3111, [ 558911

Spanien

Siemens S.A.

Orense, 2

Apartado 155

Madrid 20

> (01) 4552500, 42241

Tirkei

ETMAS Elektrik Tesisati ve
Mihendislik A.$.

Meclisi Mebusan Caddesi 55/35
Findikli

P.K. 1001 Karakoey

< (011) 452090, 24233

10.83
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